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	如果贵公司试用上述型号样品合格，或者对此型号规格书内容无异议，请在下栏签字或盖章。如未签章回传，则视贵公司同意规格书的标准执行，感谢您的支持与配合！
	1、概述
	FR1D 6 C02是一款剩余电流传感器，包含 B 剩余电流检测电路、能检测多种漏电流波形，具有功耗低、精度高、线性度 好、抗干扰能力强、温度漂移小、隔离式电流检测等优点。

	2、产品特点
	 超小体积设计；
	 漏电直接输出脱扣电平、精确的动作阈值、智能运算方法、快速响应时间；
	 超高的绝缘耐压参数；
	 静态功耗：典型值16mA；
	 工作温度范围：-40℃～+85℃；
	 适用于 120V、250V、380V 电力系统,单相和三相都可以使用；
	 适配标准：
	满足 IEC 62752 模式二 IC-CPD 充电相关剩余电流测试要求满足 IEC 62955 模式三 RDC-DD 充电相关剩余电流测试要求满足 GB/T 22794 基本要求的基础上，适配 DC6mA 测试需求


	3、应用领域
	 隔离式直流、交流漏电流检测
	 充电桩专用 B 型剩余电流保护模组

	4、剩余电流参数说明
	4.1 剩余电流参数——动作电流
	4.2 剩余电流参数——动作时间
	4.3 其他电气参数：
	4.4 电气原理图
	4.5 输出口内部结构
	4.6 模块引脚图及结构尺寸：
	输出线长可按客户要求定做。
	端子型号：A2512H-4P 或其他同类端子。

	4.7 模块引脚说明
	4.8 时序图


